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Typenreihe/Type range T1200N 1200 1400 1600 1800
T1209N
Elektrische Elgenschatften Electrical properties
Hbchstzuldssige Werte Maximum permissible values
Upnwm, Urrm Periodische Vorwérts- und repetitive peak forward off-state 1200..,1800 A
Riickwarts-Spitzensperrspannung and-reverse voltages
bamsn Effektiver Durchlaf3strom RMS on-state current 2800 A
havm Dauergrenzstrom average on-state current tc=85°C 1200 A
to=54°C 1800 A
L) Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 17 kA
frem Stofstrom-Grenzwert surge current t=10ms,ty= 45°C 28 kA
t=10ms,t;=125°C 24 kA
Pt Grenzlastintegral [Bdt-value t=10ms,t;= 45°C 3920 kA%
t=10ms, b= 125C 2880 kA%
(di/dt).;  Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current  Dauerbstrieb/continuous operation, iy = 4kA 200 Alys
Steuergenerator/pulse generator:
uL=10V,ia =1A, dig/dt=1A/ps
(du/dt)., Kritische Spannungssteilheit criticalrate of rise of off-state voltage  up=67% Upam, ty=125°C
5.Kennbuchstabe/Sthietter © 400 V/us
§.Kennbuchstabe/sthletter F 1000 Vips
Charakteristische Werte Characteristic values
ur Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage t4= 25°C,ir=56kA 215 V
Uqo) Schleusenspannung threshold voltage ty=125°C 1,05 V
v Ersatzwiderstand sloperesistance t4=125°C - 0,185 mQ
Ugr Obere Ziindspannung max. gate trigger voltage tj= 25°C,up=6V,Ra=2Q 2 v
lat Oberer Ziindstrom max. gate trigger current ty= 25°C,up=6V,Ra=2Q 250 mA
Unterer Ziindstrom min, gate trigger current tj=125°C,up=6V,Rr=2Q 10 mA
LM Oberer Haltestrom max. holding current ty= 25°C,up=6V,Mr=2Q 500 mA
' Oberer Einraststrom max. latching current tj= 25°C,up=6V,Rax=10Q 25 A
Steuergenerator/pulse generator:
la=1A,dig/dt=1A/ps,tg=20ps
Ip,la Oberer Vorwérts- und Riickwérts- max. forward off-state and 1= 125°C, up = Upsm (Ur = Unrm) 150 mA
Sperrstrom reverse currents
td Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time Steuergenerator/pulse generator: 4 us
ic=1A,dig/dt = 2A/us
14 Typische Freiwerdezeit typical turn-offtime Prifbedingungen Seite/test conditions page 21 280 us
Crun Typische Nulikapazitét typical zero capacitance tj=25°C,f=10kHz 14 nF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junctionto case
Riuc fiir beidseitige Kiihlung for two-sided cooling © =180, sinus < 0,021°C/W
pc = 0,02 °C/W
Rinscay  franodenseitige Kihlung for anode-sided cooling © =180%l, sinus = 0,036°C/W
De =< 0,035°C/W
Rinsc filr kathodenseitige Kilhlung for cathode-sided cooling © = 180%], sinus =< 0,048°C/W
DC = 0,047°C/W
Ruck Wirmewiderstand fiir einen single sided thermal
Obergang zwischen Gehéuse resistance,
und Kiihlkorper caseto heatsink 0,008°C/W
Betriebstemperatur operating temperature —40°C...+125°C
Lagertemperatur storage temperature —40°C...+150°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
G Gewicht weight T1200N/T 1209 N 600 g/540 g
F Anprefkraft clamping force 20...30 kN
MaBbilder outlines T1200N/T 1209 N Seite/page 236
Kriechstrecke creepage distance T1200N/T 1209 N 25 mm/32 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 (o]
Schiittelfestigkeit vibration resistance t=50Hz 5x9,81m/s?.
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Bild/Fig. 1

Durchlafkennlinien/On-state characteristics
a - Typische Kennlinien/typical characteristics
b — Grenzkennlinien/limiting characteristics
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. Hochstzuldissige Gehdusetemperatur t,
T Maximum aliowable case temperature te
= ===~ anodenseitige Kilhlung/anode sided cooling
beidssitige Kihlung/two-sided cooling
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Transienter innerer Warmewiderstand Zynyce

Translent thermal impedancs, junction to case, Zyuc, at two-sided cooling
~~~=-- anodenseitige Kiihfung/anode sided cooling

———-— beidseitige Kiihlung/two-sided cooling .
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DurchlaBverlustleistung P/On-state power loss Py
Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
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Bild/Fig. 4

Hachstzuléssige Kihimitteltemperatur 1, bei Betrieb aut Kiihlkérper K0,05F.

. Maximum allowable cooling medium temperature t,, heatsink typs KO0.05F,

===~ Luftselbstkiihlung/natural cooling
verstirkle Luftkiihlung/forced coaling, Vi = 120 /s
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DurchlaBveriustieistung P;/On-state power loss Pr
Parameter: StromfiuBwinkel ©/current conduction angle ©
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Bild/Fig. 7 Bild/Fig. 8
Héchstzuldssige Gehdusetemperatur tg Héchstzuldssige Kihimitteltemperatur t, bel Betrieb auf Kihikdrper K0,05F.
Maximum allowable case temperature ts Maximum allowable cooling medium temperature 1, heatsink type K0.05F.
- === gnodenseitige Kilhiung/anode sided cooling === Luftselbstkiihlung/natural cooling \
beidseitige Kiihlung/two-sided cooling - verstiirkte Luftkithiung/forced cooling, V. = 1201/s )
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Bild/Fig. 9 Bild/Fig. 10 i )
Transienter innerer Wirmewiderstand Zynue Oberstrom Iyov bei Luftselbstkithiung, t, = 45°C, Kithikdrper K0,05F, 1
Transient thermal impedance, junction to case, Zuuc Overioad on-state current Iyoy at natural cooling, ty = 45°C,
————— anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling heatsink type K0,05F.
beidseitige Kilhlung/two-sided cooling Parameter: Vorlaststrom/pre-load current by .
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Bild/Fig. 11 Bild/Fig. 12
Oberstrom lyoy, bet verstirkter Luftkilhlung, ta = 356°C, Héchstzuléssiger DurchlaBstrom Iner bel Aussetzbelrieb und Luftselbstkiihiung,
Kihikérper KO,05F, V. = 120 V/s. t, = 45°C, Kiihlkérper KO,05F, :
Overload on-state current kyov at forced cooling, ty = 35°C, Limiting on-state current lyyr during intermittent operation at natural cooling,
heatsink type K0.05F, V_ = 1201/s. . tyi=45°C, heatsink type K0.05F,
Parameter: Vorlaststrom/pre-load current by , ’ Parameter: Spieldauer/cycle duration SD
) - . Vorlaststrom/pre-load current e -
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Bild/Fig. 13
Héichstzuldssiger DurchlaBstrom Irwr bei Aussetzbetrisb und verstirkter
Luftkiiblung, t, = 35°C, Kihikérper K0,05F, V, = 120 1/s.
Limiting on-state current ke during intermittent operation at forced cooling,
1 = 35°C, heatsink type K0.05F, V_ = 120 I/s.
Parameter: Spieldausr/cycle duration SD

Vorlaststrom/pre-load current fuyyen
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Bild/Fig. 15
Ziindbereich und Spitzensteuerieistung beiuy = 6 V,
Gate characteristic and peak gate power dissipation at up =6V,
( Parameter: ) a b
. Steuerimpulsdauer/Pulse duration f [ms] 10 1 05
Héchstauldssige Spitzensteuerieistung/
Maximum allowable peak gate power w] 20 40 60
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Nachlaufladung Qg in Abhéngigkeit von der abkommutierenden Stromstellhsit
-di/dt bei t,; = 125°C.

Der angegebene Verlauf wird von 90% aller Thyristoren nicht {iberschritten.
Lag charge Qs versus the rate of decay of the forwarg on-sfate current  ~
~di/dtatt,; = 125°C. — These curves are valid for 90% of all thyristors. -
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Blid/Fig. 14
Grenzstrom lyoy bel Luftselbstkilhlung und verstarkter Luftkiihlung,
Kihikérpsr K0,05F, Ugy = 0,8 Uy,
Limiting overload on-state current hioviu at natural and forced cooling,
heatsink type K0.05F, upy = 0.8 Upgy.
a — Belastung aus Lesrfauf/current surge under no-load conditions
b -~ Belastung im AnschluB an Betrieb mit Dauergrenzstrom lry/
current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
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Bild/Fig. 16
Zilndverzug t; nach DIN 41787 bei 4 =25°C, t, =1us.
Gate controlled delay time t, to DIN 41787 at L =25°C,t, =1ps.
a — duBerster Verlaut/limiting characteristic
b — typischer Verlauf/typical characteristic
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Bild/Fig. 18

Ausschnitt aus Bild 17/Detail of fig. 17.
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